
Уважаемые коллеги,  

24 мая 2017 года с 10.00 до 16.00 состоятся выборы директора 

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН (согласно приказу № 69 от 

16.05.2017 – в приложении). Право избирать директора Центра имеют 

работники, работающие в Центре по основному месту работы. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 

ПАСПОРТ, ИЛИ ДРУГОЙ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ 

ЛИЧНОСТЬ. 

Процедура проведения выборов описана в Положении о выборах 

директора ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН (в приложении). 

Выборы будут проходить на следующих территориальных 

участках: 

- ИСОИ РАН - филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 

(Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 151); 

- ЛКМ ИК РАН - филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 

(Калужская область, г. Калуга, ул. Академическая, д. 8); 

- ИПЛИТ РАН - филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 

(Московская область, г. Шатура, ул. Святоозерская, д. 1); 

- ИФТ РАН (г. Москва, городской округ Троицк, ул. Пионерская, д. 2); 

- ЦФ РАН (Москва, ул. Новаторов д. 7а, корп.1); 

- ИК РАН (Москва, Ленинский пр-т, 59). 

Состав избирательных комиссий в приложении. 

Согласно Распоряжению ФАНО России № 114 от 27 апреля 2017 г. на 

должность директора ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН были 

утверждены следующие кандидатуры: 

1. Алексеева Ольга Анатольевна, кандидат физико-математических наук, 

и.о. заместителя директора ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" 

РАН; 

2. Волошин Алексей Эдуардович, доктор физико-математических наук, 

и.о. заместителя директора ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" 

РАН; 

3. Казанский Николай Львович, доктор физико-математических наук, 

Руководитель Института систем обработки изображений РАН - 

филиала ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН. 


